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摘要(译)

平面内开关模式有源矩阵型液晶显示器件(10)，包括：第一基片(11)，位
于第一基片对面的第二基片(12)，夹在第一基片和第二基片之间的液晶层
(13)。第一基片包括：薄膜晶体管(30)，像素电极(25)，公共电极(27)，
数据线(24)，扫描线(20)，和公共电极线(21)。扫描线(20)和公共电极线
(21)相互平行地在公共层中形成。公共电极(27)与数据线(24)和扫描线
(20)重叠，在它们之间有层间绝缘膜(26)。在围绕扫描线(20)的每一侧单
个地形成公共电极线(21)。公共电极(27)通过穿透层间绝缘膜(26)形成的
接触孔(29)电连接到公共电极线(21)，并且公共电极遮盖在扫描线和公共
电极线之间形成的一个间隙。
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